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摘要(译)

提供一种阵列基板和液晶显示装置。阵列基板包括由相邻数据线（ 
101,111 ）限定的多列像素单元（ 102 ）;每列像素单元（ 102 ）包括多
个像素单元（ 102 ），每个像素单元 102 包括第一子像素电极（ 103 
），第二子像素电极（ 104 ），第一薄膜晶体管（ 107 ），第二薄膜晶
体管（ 108） ）和第三薄膜晶体管（ 109 ）;每个像素单元（ 102 ）还
包括：布置在第一子像素电极之间的栅极线（ 100 ）（ 103 ）和第二子
像素电极（ 104 ）;栅极线（ 100 ）与第一薄膜晶体管（ 107 ）的栅极
电极电连接，第二薄膜晶体管的栅极电极（ （108）和第三薄膜晶体管
的栅电极（ 109 ）。本发明实施例提供的阵列基板可以应用于垂直配向
模式的液晶显示装置，并且可以通过仅使用一条数据线实现对同一像素
单元中的子像素电极充电，从而简化阵列基板并提高像素的孔径比单
元。
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